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Atualmente, os lasers de estado sélido sdo amplamente utilizados em diversas areas de
pesquisas e de desenvolvimento tecnoldgico. As crescentes aplicagbes de diferentes
Imonocristatis nos dispositivos opto-eletronicos tém incentivado o desenvolvimento paralelo na
obtengdo de novas matrizes laser ativas. No inicio dos anos 90, obteve-se agao laser em
cristais de LiSrAl=g e LiCaAlFg ativados com Cr. Estes compostos apresentam uma
combinagao de caracteristicas que os tornam lasers sintonizaveis. Um cristal laser ativo
necessita fundamentalmente de uma alta qualidade dptica que esta diretamente relacionada ao
processo de crescimento. Um fator de extrema importancia é o grau de pureza e o
processamento dos reagentes para a obtengao do composto final utilizado no crescimento do
monocristal. O objetivo deste trabalho é o estudo dos processos de sintese e purificagao
destes compostos para o crescimento de monocristais com alto grau de pureza. Para tal
finalidade, a partir da Termogravimetria (TG) e Andlise Térmica Diferencial (DTA), faz-se um
controle quanto as caracteristicas dos reagentes comerciais de partida (6xidos e carbonatos
correspondentes) e dos fluoretos-base obtidos através da hidrofluorinagao (SrF,, CaF,, AlFg,
CrF3). O composto quartenario é obtido por fusédo dos fluoretos-base em atmosfera reativa e
posteriormente purificado através da técnica de refino por zona. Foi observado, através da
Andlise Termica Diferencial, que a presenga de impurezas alteram o comportamento da fusao
do composto (congruente ou incongruente) e que ocorre alteragao da estequiometria de partida

devido a evaporagao de um dos componentes.
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